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Politechnika Wroctawska

Wydziat Elektroniki Mikrosystemow i Fotoniki

W12/Dz/191/2018
Wroctaw, dnia 28.03.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIALU
ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMOW 1 FOTONIKI
POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ

zawiadamiajg, o

PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inz. Kornelii Indykiewicz

ktéra odbedzie sie w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11*%
wsali 310 w budynku C2

przy ul. Janiszewskiego 11/17 we Wroclawiu

Tytut rozprawy doktorskiej:
wZastosowanie litografii elektronowej do wytwarzania tranzystora

AlGaN/GaN HEMT”

Promotor:  Prof. dr hab. inz. Regina Paszkiewicz, Politechnika Wroclawska

Recenzenci: Prof. dr hab. inz. Jan Szmidt, Politechnika Warszawska
Dr hab. inz. Andrzej Sikora, Instytutu Elektrotechniki, Oddzial Wroclaw

Z rozprawg doktorskg i opiniami recenzentdw mozna zapozna¢ si¢ w Bibliotece
Klasycznej, Dzial Udostepniania i Magazynowania Zbioréw Politechniki Wroctawskiej,

Wybrzeze Wyspianskiego 27 (pok. 434, bud. A-1).

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami sg zamieszczone na stronie
internetowe]j wydziatu: http://wemif.pwr.edu.pl/o-wydziale/stopnie-i-tytuly-
naukowe/przewody-doktorskie
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